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Тема дисертації:
1. Магнітні, кінетичні і оптичні властивості кристалів Hg1-xMnxTe1-zSz та Hg1-x-yMnxFeyTe

2. Magnetic, kinetic and optic properties of Hg1-xMnxTe1-zSz and Hg1-x-yMnxFeyTe crystals

Реферат:
1. Особливості магнітних властивостей кристалів Hg1-xMnxTe1-zSz та Hg1-x-yMnxFeyTe обумовлені
кластерами різних типів і розмірів, в яких мають місце обмінні прямі і непрямі взаємодії (обумовлені
наявністю в кристалах атомів 3d-елементів Mn та Fe), та змінами в кластерній підсистемі кристалів в
результаті термообробки. Збільшення вмісту або термообробка в парах сірки Hg1-xMnxTe1-zSz приводить до
зростання електронного вкладу в кінетичні коефіцієнти і до росту коефіцієнта термоелектричної
добротності. Наявність гігантського відносного магнітоопору в Hg1-x-yMnxFeyTe обумовлена спіновою
поляризацією та наступним розсіюванням електронів на кластерах Mn-Te-Mn-Те, а в Hg1-xMnxTe1-zSz
спостерігається при складах близьких до переходу "безщілинний напівпровідник - звичайний
напівпровідник" (БН-ЗН). Зонні параметри одержані із кінетичних і оптичних досліджень (на основі останніх
виявлені прямі міжзонні оптичні переходи) добре узгоджуються, дозволили визначити склади, при яких
відбувається перехід БН-ЗН в досліджуваних кристалах, та побудувати схему зонної структури Hg1-x-



yMnxFeyTe.

2. Pecularities of magnetic characteristics of Hg1-xMnxTe1-zSz crystals are stipulated by clusters of multiple type
and size where exchange direct and indirect interaction (stipulated by 3d-elements of Mn and Fe in crystals of
atoms) take place and changes in cluster crystal subsystem as a result of thermal treatment. Increase in contents
or thermal treatment in Hg1-xMnxTe1-zSz sulfur vapors leads to the rise electronic contribution into kinetic
coefficients and to the rise in thermoelectric figure of merit. Gigantic relative magnetoresistance in Hg1-х-
уMnхFeуTe is stipulated by spin polarization and the following scaterring of electrons on Mn-Te-Mn-Te clusters
and Hg1-xMnxTe1-zSz is observed with compounds similar to the "zero-bandgap semiconductor - usual
semiconductor" junction. Band parameters gained from kinetic and optic investigation (on the basis of the latter
direct interband optic junctions were revealed) coordinate which each other well. This enabled us to determine
the compounds with the helpof which "zero-bandgap semiconductor - usual semiconductor" junction take place in
crystals under study and to draw the chart of Hg1-x-yMnxFeyTe band structure.
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